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  Transistor MOSFET IRF540 100V 33A

  Codigo:  111236

Descripción
El IRF540  de International Rectifier es un MOSFET de potencia HEXFET de canal único N de 100V en el paquete TO-220AB. Este MOSFETtiene una resistencia extremadamente baja por área de silicio, clasificación dv/dt dinámica, conmutación rápida y resistente y, como resultado,una calificación de avalancha total, los MOSFET de potencia son muy conocidos por proporcionar una gran eficiencia y fiabilidad que sepueden utilizar en una gran variedad de aplicaciones. Voltaje drenaje-fuente Vds de 100VVoltaje de compuerta a fuente de ± 20VResistencia en estado de encendido Rds(on) de 44mohm con Vgs de 10VDisipación de potencia Pd de 130W a 25 °CCorriente continua de drenaje Id de 33A en Vgs 10V y 25 ° CRango de temperatura de unión entre -55°C y 175°CAplicaciones: Administración de Potencia, Industrial, Dispositivos Portátiles, Electrónica de Consumo 

Información Básica
Polaridad: Canal NIntensidad drenador continua Id: 33 ATensión denaje-fuente Vds: 100 VResistencia de activación Rds(on): 44 mohmTensión Vgs de medición Rds(on): 10 VTensión umbral Vgs: 4 VDisipación de potencia Pd: 130 mWTemperatura de trabajo mínima: -55 °CTemperatura de trabajo máxima: 175°CEncapsulado: TO-2203 pines
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